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ва. ’Основной его отличительной осо
бенностью является выполнение фото
приемника в виде полупроводниковой 
пластины 1, расположенной между элек
тродами 2 и 3. Электрод 2, на кото
рый падает излучение, прозрачен.
Все устройство помещено в магнитное 
поле, вектор напряженности которого 
направлен параллельно электродам.
При проецировании на этот приемник 
изображения возникает фотоэлектро- 
магнитный эффект, благодаря чему 
сигнал с электродов зависит от кон
траста изображения, который макси
мален в положении точной фокусиров
ки. Применение приемника позволяет р 
значительно упростить конструкцию 
блока измерения контраста. 1 ил.
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Изобретение относится к опто
электронным устройствам и может быть 
использовано в оптико-механической 
промышленности.

Целью изобретения является упро
щение устройства за счет использова
ния блока измерения контраста осо
бой конструкции, позволяющей получить 
непосредственно с него сигнал, име
ющий экстремум при наводке на рез
кость, без применения электронного 
блока считывания, сравнения и пре
образования сигнала.

На чертеже схематично изображен 
блок измерения контраста, использу
емый в устройстве.

Фотоприемник представляет собой 
однородную полупроводниковую пла
стину 1 ,■на планарные грани кото
рой нанесены проводящие покрытия 
(электроды) 2 и 3, причем на лице
вой грани нанесено прозрачное по
крытие 2. Полупроводниковая пластин
ка 1 помещена в однородное магнит
ное поле Н, параллельное планарным 
граням. На лицевую планарную грань 
фокусируется регистрируемое изобра
жение. Сигнал фотоприемника снима
ется с проводящих покрытий планарных 
граней с помощью контактов 4.

В качестве блока измерения кон
траста устройства для автоматиче
ской наводки на резкость использован 
кристалл кремния 1 (удельное сопро
тивление 10ъ Ом-см) с размерами 
1,2 х 0,9 х 0,05 см 3. На лицевую 
грань (на которую фокусируется изо
бражение объекта) нанесен полупро
зрачный слой SnO  ̂ (поверхностное 
сопротивление 10 Ом/кВ), а на тыль
ную грань - алюминиевый контакт 3. 
Блок помещен в магнитное поле с ин
дукцией 0,2 Тл, параллельной лице

вой грани. Выходной сигнал блока 
измерения контраста измерен между 
проводящими покрытиями лицевой и 

 ̂ тыльной граней пластинки с помощью 
контактов 4.

Устройство работает следующим об
разом.

Воздействие квантов света h на 
10 полупроводниковую пластину 1 приво

дит к генерации избыточных носите
лей заряда в количестве, пропорцио
нальном освещенности элемента изобра
жения. Различие в освещенности со- 

15 седних элементов изображения приво
дит к диффузии избыточных носителей 
заряда в направлении градиента их 
концентрации. Магнитное поле Н от
клоняет диффузионные потоки в на- 

2Q правлении планарных граней полупро
водниковой пластинки и создает ло
кальную разность потенциалов, про
порциональную разности освещенно
стей соседних элементов изображения. 

25 Результирующая разность потенциалов 
между электродами планарных граней 
пластины пропорциональна контраст
ности изображения на лицевой грани.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для автоматической на
водки на резкость, содержащее блок 
измерения контраста и блок перемеще
ния объектива, о т л и ч а ю щ е -  

35 е с я тем, что, с целью упрощения 
конструкции, блок измерения контрас
та выполнен в виде полупроводниковой 
пластины, помещенной в магнитное
поле, на обе стороны которой нане- 

40 сены электроды, один из которых про
зрачен, причем вектор напряженности 
магнитного поля направлен параллель
но плоскости электродов.
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